
Compito Elettronica 

12 Novembre 2019 

1) Dato il circuito in figura 1, composto da due transistori MOS. Sapendo che per il MOS a 

canale N vale che ½ µnCox=100µA/V2, L=0,8µm, Vth=0,8V e che per il MOS a canale P ½ 

µpCox=30µA/V2 L=0,8µm, Vth=-0,8V e sapendo inoltre che Vdd=5V e che Wn=8µm 

dimensionare la larghezza del MOS a canale P (Wp) in modo da avere una tensione di 

soglia/ingresso pari a 1,5V facendo opportune ipotesi sul funzionamento dei due MOS. 

 

 

Figura 1 

2) Dato il circuito di fig 2 si calcoli il guadagno Vout/Vin e le resistenze d ingresso ed uscita ed 

il punto di lavoro sapendo che R1=1MΩ, R1=200kΩ, Rd=4kΩ, C1= 1µF, Vdd= 12V RI=10kΩ 

Vth=1V e Kn=1mA/V2 

 

Figura 2 

 


